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2. Beleške za predavanja, slajd 4. 
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3. Beleške za predavanja, „9_Izlazni_pojacavacki_stepeni.pdf“, slajdovi 10-11 (+ 6-8). 
 
 
4.   
 
I 0 U Tv V≤ < , DZ2 u proboju, M1 isključen 
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II 1T UV v V≤ < , DZ2 u proboju, M1 vodi u zasićenju 
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III 1 2UV v V≤ < , DZ2 je isključena, M1 vodi u zasićenju 
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2 2( )I Tv V V V− = −  - granica zasićenja i triodne oblasti 
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Međutim već pri naponu 2 5.6VZ DV V V= + = će provesti diode DZ1 i D1. 
 

 
IV 2 U DDV v V≤ < , DZ2 je isključena, M1 vodi u triodnoj oblasti 
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c) Kritičan je izlaz drugog operacionog pojačavača (pri vrednostima 0XR =  i 2XR R= ) koji ulazi u zasićenje pri 10 V
3mV = . 

d) 


